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Lfd. Nr. ~c:kz Benennung S~ch-Nr. Bemerkungen

., ., Leersteckeinheit 2364-506-1
2

3
4

5 40 Transistor Ho.lter 2587-~76-1

6

7
8

9

10 ---- -

11

12 Schlüssel Einbau 2587-680-1
13
14

15 4c Isolicrschl<J.uch 2699-329-,2 für Transistor

16 4c Isolierschl<J.uch 26C)9-329-132 für Transistor

17 4c 1501 ~ er.:;chl~<uch 269°-32°-232 für Transistor

18

19
2J Stromlo.uf-'l<J.n -;;~01-1610-1

21 BauscH~,l t nlo.n 131.1 3L~61-.,6"O-1

22 LC,~cliGte BI.1 3361-1610 -1
23
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25 ---
26

27 Da!'stellur'G v. Bauelementen
21~-c;430- ••:..• radi.:l2.er. •.. ::;:;hL.:ße.',den

28
Abb~pgu~S v. Bauelementen

24-5459- •••••in Sc :1krechtbauweiso

29

30
31

32

33 ~ ~')tDtift 2685-592-1 Einba~cnach
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34

35 ~Gchriftunr:: V20-05

36
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V20 - 05

f--- Verstärker
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1 2 3 4 5

Lfd.Nr. Istckz BenennunQ Sach - Hr. 8cmcr kungcn

D1/0 ••• 19 20 Germaniumdiode L8011 'iN 5457 05202

D2/0 ••• 19 20 " I L8011 WN 5457 10201

D3/0 ••• 19 20 " L8011 WN 5457 10202

D4/0 ••• 19 20 11 L8011 WN 5457 05261

T1/0 ••• 19 2p Hf-Schalttr~nGistor A15 WN 5444

T2/0 ••• 19 20 fl A15 :iN 5444

-

C1/0 ••• 19 20 Kf-Kondensator 100/5/125 "IN 5377 07200

C2/0 ••• 19 20 11 160/5/125 'IN 5377 07200

R1/0 ••• 19 20 Schichtwiderstand 16k/2/2 m 5121 05260

R2/0 ••• 19 20 11 600/2/2 N 5121 05260

R3/0 ••• 19 20 " 40k/2/2 WN 5121 05200

R4/0 ••• 19 20 fl 5k/2/2 WN 5121 05260

R5/0 ••• 19 20 " 10k/2/2 .'IN 5121 05260

R6/0 ••• 19 20 " 800/2/2 WN 5121 05260

R7/0 ••• 19 20 " 40k/2/2 WN 5121 05200

R8/0 ••• 19 20 " R2k/2/2 NN 5116 - 18

I<U f-i:
Fr.imaßtoltranztn Maßstab

V 20 - 05
Verstärker
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